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1. Verfahren zum Herstellen einer Biosensor-Schaltkreis- 
Anordnung, 

• bei dem ein integrierter Schaltkreis in einem Substrat aus- 
gebildet wird; 

• bei dem ein Kern einer integrierten Ref erenz-Elektrode mit- 
tels Bedruckens des Substrats mit Silber-Material als Metall 
ausgebildet wird; 

• bei dem biologische Molekule mittels Bedruckens auf Sensor- 

f elder der BipsensQr-Schaltkreisanordnung aufgebracht wer- ^ 
den, womit die Sensorfelder biologisch aktiviert werden; 

• bei dem das Bedrucken des Substrats mit Silber-Material und 
das Bedrucken der Sensorfelder mit den biologischen Molekii- 
len in dem gleichen Arbeitsschritt erfolgt; 

• bei dem nachfolgend der Kern aus Silber-Material zumindest 
teilweise von einer Hulle aus einem schwer 16slichen Salz 
des Silber-Materials umgeben wird, womit die integrierte Re- 
ferenz-Elektrode ausgebildet wird; 

• bei dem der integrierte Schaltkreis mit dem Kern der integ- 
rierten Ref erenz-Elektrode elektrisch gekoppe^t wird-, 

2. Verfahren zum Herstellen einer Biosensor-Schaltkreis- 
Anordnung, 

• bei dem ein integrierter Schaltkreis in einem Substrat aus- 
gebildet wird; 

• bei dem ein Kern einer integrierten Ref erenz-Elektrode aus 
Silber als Metall ausgebildet wird, indem 

o das Substrat mit Silbersalz-Material bedruckt wird; 

o das Silbersalz-Material chemisch zu Silber reduziert wird; 
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• bei dem biologische Molekule mittels Bedruckens auf Sensor- 
f elder der Biosensor-Schaltkreis-Anordnung aufgebracht wer- 
den, womit die Sensorf elder biologisch aktiviert werden; 

• bei dem das Bedrucken des Substrats mit dem Kern der integ- 
rierten Ref erenz-Elektrode und das Bedrucken der Sensorfel- 
der mit den biologischen Molekulen und in dem gleichen Ar- 
beitsschritt erfolgt; 

• bei dem nachfplgend der Kern der integrierten Ref erenz- 
Elektrode zumindest teilweise von einer Hulle aus einem 
schwer loslichen Salz des Silbers als Metall umgeben wird, 

womit die integrierte Ref erenz-Elektrode ausg^bildet: wircj;-,..-. 

und 

• bei dem der integrierte Schaltkreis mit dem Kern der integ- 
rierten Ref erenz-Elektrode elektrisch gekoppelt wird. 

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , 

bei dem eine elektrisch leitfahige Kopplungsstruktur derart 
ausgebildet wird, dass mit dieser der integrierte Schaltkreis 
mit dem Kern elektrisch gekoppelt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, t 

bei dem die Kopplungsstruktur auf und/oder in dem Substrat an- 
geordnet wird, dass der Kern mittels Bedeckens der Kopplungs- 
struktur und/oder des Substrats mit dem Silber-Material oder 
dem Silbersalz-Material ausgebildet wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 

bei dem als Salz des details -Silberchlorid verwendet wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 

bei dem der Kern zumindest teilweise von der Hulle umgeben 
wird, indem der Kern aus Silber unter Verwendung 

• eines elektrochemischen Verf ahrens oder 
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• eines chemischen Verfahrens 
chloriert wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 

bei welchem der Schaltkreis derart eingerichtet wird, dass ihm 
von der Ref erenz-Elektrode ein fur das elektrische Potential 
in einem Umgebungsbereich der Ref erenz-Elektrode charakteris- 
tisches Signal bereitstellbar ist. 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 

bei dem als Subs t rat . . J4v 

• ein Halbleiter -Material; 

• Glas; 

• Kunststoff; und/oder 

• Keramik 
verwendet wird, 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 3 bis 8, 
bei dem die Kopplungsstruktur aus 

• Gold; und/oder 

• • • vpi*a-tin • *■ 1 • 

gebildet wird. 
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